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2. Аномальная динамика пропускания:
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5. Выводы:
1) Для гибридной метаповерхности Au-Bi:YIG экспериментально наблюдалось качественно отличная сверхбыстрая

динамика коэффициента пропускания в окрестности плазмонной и поляритонной мод.
1) Плазмонная мода демонстрирует типичное для золота время релаксации τep≈ 3 ps.
2) Квазиволноводная мода демонстрирует аномальную динамику, определемую одновременно охлаждением электронного газа и 

оссцилляциями объема золотых сфер.
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